TELEFUNKEN ELECTRONIC
T398N

81C D WN 89200496 000L177? 3 EEALGG _7:'___:?,_5’— 29

Typenrelhe/Typerange T398N 200 400 600 700
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hochstzuldssige Werte Maximum permissible values
Upnw, Urru Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 200...700 \Y
Rickwarts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
TrRusm Effektiver DurchiaBstrom RMS on-state current 800 A
ravm Dauergrenzstrom average on-state current tc =85°C 398 A
tc=63°C 510 A
bam Periodischer Spitzenstrom repstitive peak on-state current 48 KA
Irsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,ty= 45°C 63 kA
t=10ms, t4=140°C 55 kA
fRdt Grenzlastintegral [Pdt-value t=10ms,ty= 45°C 198 kA%
t=10ms,t4=140°C 151 kA%
{di/dt)es  Kritische Stromsteitheit critical rate of rise of on-state current nicht periodisch/non repetitive 1000 Alus
Dauerbetrieb/continuous oparation, ing = 1500 A 200 Alus
Steuergenerator/pulse generator:
uL=10V,la = 0,8 A, dia/dt = 0,6 A/ps
{du/dt)er Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voitage up = 67% Upam
6. Kennbuchstabe/Sthletter € 400 V/ps
5.Kennbuchstabe/sthletter F 1000 V/ps
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voitage ty= 25°C,lr=1500A 1,68 V
Ugro) Schleusenspannung threshold voltage ty=140°C 1V
15 Ersatzwiderstand sloperesistance t4=140°C 04 mQ
Uar Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage ty= 25°C,up=86V,Ra=5Q 14 V
lar Oberer Ziindstrom max, gate trigger current ty= 26°C,up=6V,Ra=5Q 150 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current t4=140°C,up=6V,Rr=5Q § mA
| M Oberer Haltestrom max. holding current ty= 25°C,up=8V,Rx=5Q 200 mA
L - Oberer Einraststrom max. latching current tj= 25°C,up=8V,Re=10Q 620 mA
Steuergenerator/pulse generator:
. la=0,6A,dig/dt = 0,6 A/us, iy = 20us
Iy in Oberer Vorwérts- und Riickwérts- max. forward off-state and = 140°C, Up = Uorm (Ur = Unaw) 30 mA
Sperrstrom reverse currents
tod Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 3 us
fo=0,6 A, dig/dt = 0,6 A/us
ty Typische Freiwerdezeit typical turn-offtime Priifbedingungen Selte/test conditions page 21 200 us
Chull Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=25°C, f = 10kHz 3 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junctionto case
Rinje filr beldseitige Kiihlung fortwo-sided cooling © =180%, slnus = 0,1 °C/W
ole] = 0,092°C/W
Rimicy  fliranodenseitige Kilhlung for anode-sided cooling © = 180°%!, sinus = 0,18 °C/W
DC = 0,17 °C/W
Rinucpg  firkathodenseltige Kiihlung for cathode-sided cooling © = 180°f, sinus < 0,213°C/W
o] = 0,205°C/W
Rincx Wiérmewiderstand fir einen single sided thermal
Obergang zwischen Gehéuse resistance,
und Kiihlkérper caseto heatsink 0,03 °C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+140°C
Lagertemperatur storage temperature —-40°C...+140°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight 709
F Anprefkraft clamping force 3...45 kN
MaBbild outine Seite/page 235,
Kriechstrecke creepage distance 17 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schiittslfestigkeit vibration resistance t=560Hz 5x9,81m/s?
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DurchlaBkennlinien/On-state characteristics
a~ Typische Kennlinien/typical characteristics
b ~ Grenzkennlinlen/limiting characteristics
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Hochslzulassige Gehdusetemperatur tc bel beidseitiger Kuhlung
Maximum allowable case temperature ic at two-sided cooling
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Hochstzuldssige Kihimitteltemperatur ta bei beidseitiger Luftselbstkuhlung,
Kiihlkorper K 0,36 S.

Maximum allowable cooling medium temperature ta at natural two-sided cooling,
heatsink typs K 0.36 S.
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Durchlaiverlustleistung Pr/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinke! ©/cutrent conduction angle ©
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Hochstzuléssige Gehausetemperatur fc bei anodenseitiger Kihlung
Maximum allowable case temperature tc at anode sided cooling
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Héchstauléssige Kiihimitteemperatur ta bei verstérkter beidssitiger Luftkiihlung,
Kiihlkérper K 0,12 F, V. = 50 I/s.

Maximum allowable cooling medium temperature t at forced two-sided cooling,
heatsink type K 0.12 F, VL = 50 /s,
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Transienter innerer Warmewiderstand Zuyc DurchlaBverlustleistung Pr/On-state power loss Py
Transient thermal impedance, junction to case, Zmuc Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
-« =« anodenseitige Kiihiung/ancde sided cooling
beldseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Hdchstzuldssige Gehdusetemperatur tc bei beldseitiger Kuhiung Hochstzuliéssige Gehéusetemperatur tc bei anodenseitiger Kuhlung
Maximum allowable case temperature {¢ at two-sided cooling Maximum allowable case temperature t at anode sided cooling
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Hbchstzuldssige Kihimitteltemperatur ta bei beidseitiger Luftselbstkuhlung, Héchstzulissige Kilhimitteltemperatur ta bei verstiirkter baidseitiger Luftkiihlung,
Kihikérper K 0,36 S. Kihlképer K 0,12 F, Ve = 50 I/s.

Maximum allowable cooling medium temperature t at natural two-sided cooling, Maximum allowable cooling medium temperature ta at forced two-sided cooling,
heatsink type K 0.36 S, heatsink type K 0.12 F, VL = 50 I/s.
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= H Translenter innerer Wérmewiderstand Zic
fow) Translent thermal impedance, junction to case, Znue
Z(thic P 4+ =———— anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
] Q L A L beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 14 Bild/Fig. 15
Uberstrom lrov bei beldseitiger Luftselbstkihlung, ta = 45°C, Uberstrom Iyov) bel verstérkter beidseitiger Kiihlung, ta = 35°C,
Kihlkérper K 0,36 S. Kiihikérper K 0,12 F, Vi_ = 50 I/s.
Overload on-state current Incy) at natural two-sided cooling, ta = 45°C, Overload on-state current lrov; at forced two-sided cooling, ta = 35°C,
heatsink type K 0.36 S. heatsink type K012 F, Vi = 50 I/s, B
Parameter: Vorlaststrom/pre-load current hayon Parameter: Vorlaststrom/pre-load current travivon
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Bild/Fig. 16 Bild/Fig. 17
Héchstzuldssiger DurchiaBstrom Innt bei Aussetzbetrieb und beidseitiger Héchstzuldssiger DurchlaBstrom Innt bei Aussetzbetrieb und verstirkter -
Luftselbstkithlung, ta = 45°C, Kihikérper K 0,36 S. beidseitiger Luftkiihiung, ta = 35°C, Kihikbrper K 0,12 F, VL = 50 I/s.
Limiting on-state current fruyr during intermittent operation at natural two-sided Limiting on-state currant Inwr during intermittent operation at forced two-sided .
cooling, ta = 45°C, heatsink typs K 0.36 S. cooling, ta = 35°C, heatsink type K 012 F, V. = 50 I/s.
e Parameter: Spieldauer/cycle duration SD Parameter: Spieldauer/cycle duration SD
Vorlaststrom/pre-load cutrent lyavivo Vorlaststrom/pre-load current iravivor)
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Zilndbereich und Spitzensteuerleistung beiup =2 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at uo = 6 V.

Parameter: a b ¢ d
Steusrimpulsdauer/Pulse durationty fms] 10 1 05 041

Héchstzuldssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power
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Grenzstrom krovym bei beidssitiger Kiihiung, Kihikdrper K 0,36 S und K 0,12 F,

uam = 0,8 Unnm. .

Limiting overload on-state current k{ovym at two-sided cooling,

heatsink type K 0.36 S and K012 F, ugm = 0.8 Upru.

a - Belastung aus Leerauf/current surge under no-load conditions

b - Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom favw/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating bravm
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Ziindverzug g nach DIN 41787 bel b = 25°C, ta =1 ps,

Gate controlled delay time tza to DIN 41787 at tyj = 25°C, ta = 1 ps.
a — duBerster Verlauf/limiting characteristic

b’ typischer Verauf/typical characteristic

Bild/Fig. 21

Nachlaufladung Qs in Abhéngigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit
-di/dt bei t4 = 140°C.

Der angegebene Verlaut wird von 90% aller Thyristoren nicht {iberschritten.
Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt at t4 = 140°C.

These curves are valid for 90% of all thyristors.



